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VuvLo1 VCC UVLO 3
Vuvioz VCC UVLO iR i 0.4 \%
VCC 1€ Lk 5 5.6 5.8
IvouT_cHe VOUT 7 HL B VO =5V, VCC = 3.5V 65 mA
la FASHLI VO =12V 150 MA
FEHI 7>
VoON_TH THE B E -250 -260 -300 mV
po—— Croap = 5nF 80 s
Croap = 10nF 90
VOFF_TH1 KT H -20 -12 -9 mV
— Croap = 5nF 15 s
Croap = 10nF 25
VREG(DRV) AT HL -50 -40 -32 mV
ToN_MIN /N JE B[] 550 650 800 ns
ToFF_MIN 3¢ /)N R W ) 0.9 1.2 1.5 us
VB-oFF KWk (VDS) 3
Vps oN DET | fea Rl H 6
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A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.100 0.250 0.004 0.010
A2 1.300 1.500 0.051 0.059
b 0.330 0.510 0.013 0.020
c 0.170 0.250 0.007 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.201
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1l 5.800 6.200 0.228 0.244
e 1.270 (B L) 0.050 (HCaFl )
L 0.400 1.270 0.016 0.050
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